






























专利名称(译) 电致发光显示装置

公开(公告)号 US20190207166A1 公开(公告)日 2019-07-04

申请号 US16/215277 申请日 2018-12-10

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 LEE HAKMIN
KIM HEEJIN
PARK SUNGSOO

发明人 LEE, HAKMIN
KIM, HEEJIN
PARK, SUNGSOO

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/50 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/5275 H01L51/5072 H01L51/5088 H01L51/5056 H01L27/3211 H01L51/5206 H01L51/0004 
H01L27/3246 H01L27/3206 H01L27/3244 H01L51/5221 H01L51/5265 H01L51/5004 H01L51/5012 
H01L2251/55

优先权 1020170182946 2017-12-28 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种用于增加微腔效应并防止器件特性降低的电致发光显示装
置。包括其中提供多个像素的有源区的电致发光显示装置包括基板，基
板上的电路元件层，电路元件层上的第一电极，第一电极上的发光层，
第二电极上的第二电极。发光层和发光层与第二电极之间的第一光补偿
层。由于折射率低于发光层的第一光补偿层设置在发光层和第二电极之
间，因此光可以反复反射，从而提高光效率，这又增加了微腔效应。
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